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TODQIQAT SAH8SI

Sathi potensial gaparli kontakt hadisaleri
Olavae elektrik sahali real metal-yarimkegirici makro-, mikro- ve nanokontaktlar fizikasi.



Miihiim nailiyyatlori:

Real metal — yarimkegirici kontaktlarda (MYK) Slave Elektrik Sahasinin yaranmasi hadisasini kagf
edibdir;

Olava elektrik sahali dizlendirici va omik MYK-nin islak Energetik Modellarini vo Carayan Axini
Mexanizmlerini islayib hazirlayibdir;

Real duzlandirici MYK-nin fiziki parametrlerinin  kontaktin handasi Olgllerindan asililiglarinin
Fiziki ©sasini miayyan edibdir;

“Otraf mahitin istilik enerjisini elektrik enerjisine ¢eviran Yeni No&v Alternativ ve Barpa Olunan
Enerji Manbayi” icad edib;

“Olava elektrik sahali Glinas Elementi”, “Oks carayani olmayan MYK diod” va “Nano-MYK asasli
Glinas Elementi va onun hazirlanma Gsulu” kimi ixtiralar edib;

“TMBS diod” tipli yiiksekamperli miassir diizlendiricilerin islek Fiziki Modelini hazirlayibdir;

Fizika Gzre Yeni EImi Kasfo aid “©Olava elektrik sahali metal — yarimkegirici kontaktlar, Baki, BDU,
2003, 231 s.” adli ilk monografiya yazibdir;

Berk cisimlar fizikasi ve elektronikasi, Energetika, Mikroslektronika, Nanotexnologiya ve digar
elmi-texniki sahslera aid “Olave elektrik sahali metal — yarimkegirici kontakt fizikasi” adlh Yeni

Elmi istigamat agibdir.
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